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Abstract
Metallic oxide single crystals grew at lower growth temperature and the growth rate
was larger. Moreover, many characteristic metallic oxide single crystals which suggested
the growth mechanism were obtained in the cases of growth reaction of both SnI4 and
ZnI2 with H20 Or O2 respectively.
In present paper, the growth conditions and crystalline habits and the growth mecha-
nisms of the leaf, pyramid and plate type metallic oxide single crystals, grown by vapor
reaction of the metallic iodide powder are reported respectively.
Concerning the plate type growth, it is interpreted by the two-step mechanism that
the layer growth on the plate surfaces of the needles and whiskers begins after the orient-
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Fig. 6 Optical micrographs and scanning electron micrographs show the 
growth stages of leaf type Sn02 single cry~~tals. 
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Optical micrographs and scanning electron rnicrographs show 
the gn_)wth s, tages Of plate type Sn0~ s ingle crysta]s. 
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14 Optical micrographs of a typical plate by hydrolysis. 




































Optical micrographs of a typical ZnO plate. 
(a) and (b) show the stepped s~lrface and the smooth 
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金属沃化物からの金属酸化物単結晶の成長 43
なわち，ZnO単結晶のような極性をもった結晶の場合，その附着分子と結晶相の分子との結合力
に相違があるものと考えられる。このことは当然のことであ斎），1方側に分子が附着し，bunch－
ing現象が現われるものと考える。
　Fig．16はこのようにして成長したplate型ZnO単結晶の，前述のような骨組になる第1
＜2ifO＞needleの（0001）平面上，　〔0001〕方向に成長したwhiskerである。　このように・
〔0001〕whiskerがPlate型結晶の厚み方向の成長にも寄与するものと考えられる。ZnO単結
晶は極性があるので一方側の平面でのみ厚みを増して行くようになる。
　以上，SnO2単結晶とZnO単結晶の成長過程を観察するとぎ，共通することは，まず第一段階
の成長過程としてZnOの場合の＜2110＞needle，＜2110＞whiskerによる骨組に対応して，SnO2
の場合，＜110＞needleが生じ同様に骨組をなし，plate型ZnO単結晶ならびにleaf型SnO2
単結晶となり始める。そして第二段階の成長過程へと移行し，この骨組となったneedle，whisker
間に，ZnO，SnO2分子がそれぞれ附着して行き結晶成長が完了して行くものと考えられる・こ
のように両者とも共通した二段階成長機構を金属酸化物単結晶はとるものと考えられる。
　Plate型単結晶を構成して行く場合，大きなbunchingが現われることは，二次元核成長機構
すなわちKossel機構の考え方で，厚み方向の成長が進行するものと考えられる。
　以上のように，金属沃化物から金属酸化物の成長機構には，ZnO，SnO2に限っても，大きな
類似点が考えられる。同一の成長機構により結晶成長することがわかった。
100μm
Fig．16　Growth　pattem　of＜0001＞whiskers　grown　on　the〔2110〕needle
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